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Kanavatransistorit
Falteffekttransistorer

(57) Tiivistelma - Sammandrag

Menetelma kanavatransistorin kalibroimiseksi, jossa
kanavatransistorissa on ldhde (3), nielu (4), resistiivinen
hila (2) seka DC-kalibrointivirtalahde (7) ja DC-
kalibrointivirtanielu (7), jotka on kytketty transistorihilan (2)
vastaaviin erillaan oleviin terminaaleihin. Kaytossa
olennaisesti DC-kalibrointivirta paastetaan kulkemaan
mainittujen erillaan olevien terminaalien valissa olevan
hilan (2) lapi transistorikanavan tehollisen leveyden
hienosaatamiseksi.
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Ett forfarande for kalibrering av en falteffekttransistor som
har en kallelektrod (3), en mottagarelektrod (4), ett
resistanskontaktstift (2), och en kalibreringslikstromskalla
(7) och en kalibreringslikstromsmottagare (7) kopplade till
respektive atskilda regioner pa transistoms kontaktstift (2).
Vid drift leds en kalibreringsstrom med i huvudsak likstrom
genom kontaktstiftet (2) mellan ndmnda atskilda regioner
for att justera transistorkanalens effektiva vidd.
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